i UnTES .

Uk2ad Ut'1440T_jest‘wzmaoniaozem malej czegstotliwosdel

o mogoy 10.Weiﬁa on nastepujgce wladciwosei:
wysokoprgdowe wyjécie /3 A/, '

male znieksztaloenia skrofne,

- uklad zabezpiebzenia termicznego,

-~ ukiad zabezpieoienia przeciwzwarciowggd.

Uklad przeznaczony jest do ogflnego zastosowania.

Parametry dopuszczalne

[
/tamb = 429 C/

Oznaczenie Nazwa Jedn. Wartosé

. min max
UCC Napriecie zasilania v 6 24
Io Prad wyjéciowy A 3
I Prad wyjéciowy /impuls ninpow-
o tarzalny/ ' & 355

"Pd Moc tracona /przy idealn&m w 8
chlodzeniu/ ,

tamb Temperatura pracy °¢c -25 +70
tstg Temperatura przechowywania O¢ 40 +150
Uy Napiecie wejéoiowe v 4

U&!ugl-wyprowosfzeﬁ
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" Opis wyprowadzes

. Bootstrap

. Zasilanie Uc e
2. Nie podtaczad
3. Nie podigczad
4

<. Korekcja czestotliwosci

. Sprzgrenie zwrotne

. Wejicie

9. Masa /podiote’

6
/. Thumienie tgtnieh sieci
8

10, Masa tranzystoréw wyjsciowych

11, Nie podtaczad
12. Wyj&cie

Skrzydetka radiatora nalety dotaczyé do masy
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Schemat wewngtrzny 2
Parametry charakterystyczne
/L : -625(‘(‘:/ '
amb ¥
Ozna-' - Wartosé Warunki pomiéru
& Ne.zwe Joedn. —_— .
ezoenie min typ — Uwagi
PO Moc wyjéci‘owa 10 Ucc=522h Vs
RL=4 ‘
- h=1 O%
7 9 Ucc=19§ L'
! RL=1L
w
6,5 Ucc-20 Vs
Q
RL=8
£ =1 kHgz
5,0 Uyg=18 V5 [<F
Ry =8Q
'h Wspélczynnik zawartos“c‘i ~ : _ . _

- harmonicznych # ¢y3 122 UCC‘18 5 RI.""52 “
PO=O,O5+5,0 W
£p=1 kHz

x/ , _ s Ro=4
Ay Wzmocnienie napieciowe § UCC_18 \ & nL-u
/z zamkniegeta petla dB | 34 37 40 £ =1 kHz3 R.=56%
sprzeéex@a zwrotnego/ p y He= .
BW Pasmo przenoszenia Hz 40+20000 Uge=18 Vs Ry =482
} - "c3=7oo PP




vd. tabl.
Ozna- wartoédé Warunki “pomiaru
Nazwa Jedn. ;
czenie min typ sax Owa gt Y
; 1
ICCQ Spoczynkowy prgd zasilania ‘mA 20 42 Uccsza \'4
SVR llspélczynnik tlumienia te- : T U. =24 V; R, =48
) tnief zasilania 4 42 100 =100 Hf;
teto
Cg=100 nP
Ry Rezystancja wejéciowa M2 5
IIB We jsolowy prad polaryzacji pA 0,5 3 UCC’18 v
U Napiecie wejéciowe Unn=18 V; R, =462
I Jozutosé/ e 72 Poc7 Ws £.et KiHs
o 9 p ;
Ayo Wzmocnienie napieciowe ' Upo=18 V3 Rleu-Q
/2 otwartg petlg sprze- dB 75 £ =1 kHz
Zenila zwrotnegq? P
UI"N We jdolowe napiecle szuméw rv - 3 ucc-w V3 RE=OQ
Iy We jéciowy prad szgmdw nA 0,1% Uccn18 v
O Prad zasilania mA 770 Ugc=18 Vi Rp=4Q2
PO-_9 w; fp:“l kHz
t Temperatura obudoviy Pray U,.=18 V; R, =48
© off| ytérej dzlala obwéd zabez- | °C 110 2l w2
pieczenia termicznego g a~
UI gigiecie nasyoajqoe wejé- mv  |250 ' 000-18 Vi R =4Q
X ARG . |- PR,
MU= Ry O’ 6-127 ypP

Schemat aplikacyjny
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